
Amplificadores usando 
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Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Região de saturação e de corte.



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Limites de corrente, tensão e potência.



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Região ativa e pontos possíveis de operação.



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Transistor desligado



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Transistor ligado, mas tende a saturação.



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Transistor ligado mas tende a limite de potência



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Transistor ligado para “pequenos sinais”



Polarização do BJT
Ponto de operação

◦ Buscamos uma região linear
◦ iC é linearmente proporcional a vCE.

◦ Variação de iB provoca variação linear em vCE.

◦ Buscamos circuito estável.
◦ Variação de temperatura não altera ponto de operação

◦ Variação de hfe (βAC) não altera ponto de operação.



Polarização do BJT
Circuito de polarização por divisor de tensão
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Polarização do BJT
Circuito de polarização por divisor de tensão
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Regra Prática = 10:1
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É possível, mais estável mais diminui Ri



Polarização do BJT



Polarização do BJT
Circuito de polarização por divisor de tensão
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